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Глубокоуважаемый Захарий Фишелевич !

Коллектив Института химии высокочистых веществ РАН от всей души

поздравляет Вас и весь трудовой коллектив Института физики микроструктур

Российской академии наук с 25 -летием со дня образования!

Ваш институт оснащен современным наrIным оборудованием и проводит

фундамент€tlrьные исследования на мировом уровне. Широко известны как у нас

в стране, так и за рубежом достижения института 'в области

высокотемпературных сверхпроводников и многослойной рентгеновской

оптики, технологии и исследования свойств тонких пленок и многослойных

полупроводниковых наноструктур, новых методов анаIIиза веществ с

использованием терагерцового изл)чения.

Нас давно связывают совместные научные исследования в различных

областях, участие во многих российских и международных проектах, и мы

надеемся на д€rльнейшее р€lзвитие сотрудничества между нашими институтами.

Желаем Вам и всем сотрудникам института благополy4ия, здоровья,

счастья, достойного финансирования и) как следствие, новых выдающихся

наrIных результатов.

#-,*l А.Д. Буланов


